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 Цель работы: Изучение принципа работы и исследование характеристик простейших усилителей на биполярных транзисторах, включенных по схеме с общим эмиттером.

Справочные данные транзистора

Тип: МП25Б   [p-n-p]

Ikmax = 40 mA

Ukmax = 40 В
Однотипный в унифицированном корпусе(германиевый для низкой частоты при мощности рассеяния до 0,25 Вт)

Сс1 = Сс2 = 0,47 мкФ
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Схема усилителя:
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Схема повторителя

Входные характеристики транзисторов МП25 – МП25Б в схеме с общим эмитером
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Выходная характеристика транзисторов МП25 – МП25Б в схеме с общим эмитером














Расчетные данные:

Ukmax = 40 B
Ikmax = 40 mA

Ek = 0.8Ukmax = 35 B
Ikm = 35 mA

Rk = Ek/Ikm = 1 kOm
Ikn = 0.5Ek/Rk = 17.5 mA

Ukn = Ek/2 = 17.5 B
Ibn = 0.4 mA
Ubn = 0.3 B

Rb = (Ek - Ubn)/Ibn = 120 Om

Rвх = 500 Ом
Сс1 ( 0,47 мкФ

    Расчетные данные

Ek = 20 В

Rк = 1 кОм

Rб = 100 кОм

Осциллограмма на входе усилителя (0,1 В/дел, 0,5 мс/дел)

Осциллограмма источника


Осциллограмма на выходе усилителя (1 В/дел, 0,5 мс/дел)

Регулируя Rб получим осциллограмму на выходе

(1 В/дел, 0,5 мс/дел)

Регулируя Rк получим осциллограмму на выходе

(1 В/дел, 0,5 мс/дел)
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